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Schnelle "soft recovery” -

A K
SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
GLEICHRICHTERDIODEN
mit niedriger Durchlafspannung
Hichstzulissiger DurchlaBstrom=Mitte lwert
bei rechteckfirmigem Stromverlauf, VI = 0,58
% o
beid *ﬁ = 108 C F AV = L11] A
-
bei 'E = 125°C lr AV " 44 A
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung Uppu™ s0 /100 /180 f 200 W
DurchlaBspannung bei IF = 50 A, ‘J' 100”c fr { 0,85
bei I, = 200 A, id-tn°c U, < 1,3
Sperrverzigerungszeit 5
beim Umschalten von ]rll A auf Lll- 30 v t e 60 ns

ABMESSUNGEN in mm

Gehiuse; JEDEC DO-5
mit Gewinde-
stutzen M 6

Die Katode ist mit dem
Gehiuse verbunden.

Die Gleichrichterdioden
werden mit Zahnscheibe
und Mutter (SW 10) ge=
liefert.

Fiir isolierten Einbau
stehen TubehBirteile
56 284 A zur Verfiigung.
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T
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SPANNUNGSGRENZWERTE BYW 93/80 fi00 /150 /200
HichstzulBssige

periodische Spitzensperrspannungi U].' RN" 50 100 180 200 V
HEchstzulissige Gleichsperrspannung: t_} ll! = 50 100 150 200 V
STROMGRENIWERTE

Hichatzulissiger Durchlafistrom—Mittelwert
rechteckfirmiger Stromverlauf, '||’1. = 0,58

Y o
bei ‘G = 108 °C: Ir v " 60 A
bei 8. = 125°Cy Ipawv * 44 A
sinusfirmiger Stromverlauf
L+]
bei 8, 3 uunc- Ipaw = 50 A
bei }G = 126°Cy Ir AV - 1] A
Hichstzulissiger Effektivwert
des DurchlaBstromes: l:r BMS = B A
Héchstzullissiger
periodischer Spitzenstrom: I:!. ' 200 A
Stofstrom=-Grenzwert, o
50 He - Sinus-Halbwelle, bei & = 150 C: 1 = 800 A
J FEMN
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: 4t = 3200 .i.El
THERM1SCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Béchstzulissige Sperrschichttemperatur: IIJ = 150 *c
Lagerungstemperaturbereichs 'E m =058, .#150 ¢
Wirmeviderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: lt.h = 0,7 Efw
gwischen Gewindestutzen und KibhlkErper,
ohne WhErmeleitpaste: .'th G/K" 0,3 K/w
mit Wirmeleitpaste: LI ¢/x " 0,2 KW
Impul s-Wirmewiderstand, 1.Il = 1 ms: It-h c " 0,32 K/
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: ll'.n - 1,7:..3,8 Nm
(17...35 kp em)
Max. Bohrungs=Durchmesser im Kilhlblech: ¥ = 6,5 ™
1) aus Griinden thermischer Stabilitkt bei R S 10,5 KN
- th U

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM: Valvo Silicon Diode BYW93/50 Datasheet

BYW 93;...

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAPTEN

DurchlaBspannung bei Ip = 50 A, & = m:-:c: Up < 0,88 V
bei Ir.zou A, 8, = 26°Cs Up < 1,3 ¥

Sperratrom bei Up _  und 8; = 100°cs I, < 5 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungazeit

beim Umschalten von I, = 1 A auf Up & 30 ¥

mit -n-jdt. = 50 Afus bei 8, = 25%¢C, tor < 60 o=
Sperrverzugsladung

beim Umschalten vom I, = 2 A auf [ Z 30 v

mit -dlp/dt = 20 A/us bei &) = 25°Cy Q% L4 35 nAs
Einschal t-Scheitelspannung

beim Einschalten auf '.l'I = 10 A

mit dlrfdt = 10 Afus: ur N " 1,0 V
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